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1
Inventia se referd la procedeele de obtinere a

semiconductoarelor, in particular la un procedeu de
obtinere a semiconductoarelor polisulfidice.
Procedeul, conform inventiei, include preluc-
rarea unui suport cu apd, uscarea lui la temperatura
de 373 K, amestecarea compusului polisulfidic
pulverulent dopat ZngIn,Ss.x (x = 1, 2, 3, 5) cu apa,
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2
depunerea suspensiei formate pe suport, uscarea
peliculei obtinute si prelucrarea termica ulterioara a
ei in conditiile T-t = (6...9)-10* grad-h, unde:
T — temperatura,
t — timpul de prelucrare.
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Descriere:

Inventia se referd la procedeele de obtinere a semiconductoarelor, in particular la un procedeu
de obtinere a semiconductoarelor polisulfidice.

Este cunoscutd o celuld solard fotoelectrochimicd, care include un fotoelectrod executat din
semiconductor de tip # ZnIn,S4 si un contraelectrod, ambii amplasati in solutie de electrolit de
Nazs47Nazsz [1]

Dezavantajul celulei mentionate constd in stabilitatea ei scdzutd, fapt ce reduce timpul de
exploatare a acesteia.

Cea mai apropiatd solutie este un procedeu de obtinere a peliculelor de polisulfuri, care include
depunerea compusului sulfidic pulverulent ZngIn, Ss,x amestecat cu ZnCl, pe un suport prelucrat
preliminar cu o solutie de ZnCl, si uscat la temperatura de 373 K, cu prelucrarea termicd ulterioard
a peliculei obtinute in conditiile reprezentate prin relatia T - t = (6,3...8,5)10° grad-h, unde T si t
reprezintd temperatura si timpul prelucrarii, respectiv [2].

Dezavantajul acestui procedeu constd in faptul ci se foloseste solutia de ZnCl, care schimbd
raportul zincului in peliculele obtinute fatd de alte elemente, fapt ce influenteaza proprietitile
semiconductoare ale peliculelor.

Problema pe care o rezolva inventia constd in obtinerea unei pelicule cu o compozitie constantd,
o repartizare uniforma a stratului, dispunand de proprietati semiconductoare sporite.

Procedeul, conform inventiei, include prelucrarea unui suport cu apd, uscarea lui la temperatura
de 373 K, amestecarea compusului polisulfidic pulverulent dopat ZnyIn,Ss.x (x = 1, 2, 3, 5) cu apd,
depunerea suspensiei formate pe suport, uscarea peliculei obtinute si prelucrarea ei termicd
ulterioar in conditiile T't = (6...9)-10° grad h, unde:

T — temperatura,

t — timpul de prelucrare.

Rezultatul inventiei constd in obtinerea unei pelicule cu o compozitie constantd, o
fotoluminescenti si fotoconductibilitate inalta.

Exemplu de realizare

Compusul polisulfidic ZnIn,S, este un material cu o fotoluminescentd intensa in domeniul rosu
al spectrului, din care pot fi confectionate diverse dispozitive, de exemplu, lasere, displayuri si
altele.

Suportul ales se prelucreaza cu apd, se usucd la temperatura 373 K si se amplaseaza pe fundul
vasului. Compusul polisulfidic Zn,In,S3,; (unde x = 1,2,3,5) pulverulent se amesteca cu apd, iar
suspensia formatd se depune pe suport. Cantitatea compusului polisulfidic determind grosimea
peliculei. Pelicula depusd se lasd timp de o ord la temperatura camerei, dupd care se efectucaza
prelucrarea ei termicd in conditiile cuprinse in relatia T-t = (6...9)-10° grad-h. Experientele s-au
efectuat folosind compusul polisulfidic ZnIn,S,, dopat cu mangan sau cupru. Rezultatele
masurdrilor sunt prezentate in tabel.

Dopant, Semildtime, Maximum Interval spectru,
concentratie, eV absorbtie, nm
atomi/(:n’f3 n;n
Cu, 1,2x10" 0,40 675 650...750
Cu, 1,9x10” 0,40 685 640...750
Mn, 1,2x10" 0,38 672 650...740

Componenta chimicd si omogenitatea peliculei obtinute a fost verificatd cu ajutorul analizei
roentgenostructurale si microanalizei cu microsondi electronici. fn urma verificarii s-a constatat ci
componenta chimicd a peliculei este identicd cu cea a compusului polisulfidic initial, iar pelicula
obtinuta este omogena pe toatd suprafata. Intensitatea fotoluminiscentei este putin mai mica fatd de
varianta de control, iar iradierea se efectueaza pe o grosime de 1...5 pm.
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(57) Revendicari:

Procedeu de obtinere a peliculei polisulfidice, care include prelucrarea unui suport, uscarea lui
la temperatura de 373 K, amestecarea compusului polisulfidic pulverulent dopat Zn,In,S;,x (x =1,
5 2, 3, 5) cu un solvent, depunerea suspensiei formate pe suport, uscarea peliculei obtinute si
prelucrarea termicd ulterioard a ei, caracterizat prin aceea ci suportul se prelucreazi cu api,
compusul polisulfidic se amestecd cu apd, iar prelucrarea termicd a peliculei se efectueaza in
conditiile Tt = (6...9)-10° grad-h, unde:
T — temperatura,
10 t — timpul de prelucrare.
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